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Dersin Adi Kodu Yariyith | T+U Kredisi | AKTS

Yariiletkenler Fizigi 11 5105612 3+0 3 6

On kosul Dersler

Dersin Dili Tiirkge

Dersin Tiirii Se¢meli

Dersin Koordinatorii

Dersi Veren

Dersin Yardimcilar:

Dersin Amaci Bu dersin genel amact; yariiletken malzemelerin katkilandirilmasi
sonucu olusan yapilarin elektriksel 6zelliklerini anlamak, katkilt
yariiletkenlerin kontak halinde meydana gelen difiizyon olaylarini
anlamak ve ayrica glines hiicrelerinin ¢alisma prensibini anlamaktir.

Dersin Ogrenme Bu dersin sonunda 6grenci;

Ciktilan 1. katkil yariiletkenlerin olusumunu kavrar.

2. pn eklem olusumunu dgrenir.

3. pn eklem yapilarin elektriksel 6zelliklerini incelemis olur.
4. vyariiletken cihazlar hakkinda bilgi sahibi olur.

5. Grup ¢aligmasi yapar.

Dersin Icerigi Katkili yariiletkenlerin olusumunu, yariiletken-yariiletken ve metal-
yariiletken kontaklarin yapisini incelemek. Giines hiicrelerinin yapisini
ve |-V egrilerini incelemek amaglanmaktadir.

Haftalar Konular
1 p tipi ve n tipi yariiletkenlerin olusumu
2 Katkil yariiletkenlerin enerji bant diyagramlar1 ve Fermi enerjisi
3 pn eklem yapinin olusumu
4 Elektrik alan altinda ve difiizyon yoluyla yiik iletimi
5 pn eklemin dogru ve ters besleme durumu
6 Einstein bagintisi
7 Arasinav
8 Metal yariiletken kontak yapilar
9 Ohmic ve Schottky kontak yapilarin enerji bant diyagramlari
10 Giines hiicreleri
11 Glines hiicrelerinin I-V egrileri
12 Giines hiicrelerinin verimini etkileyen faktorler
13 Yariiletken iiretim teknikleri
14 Giines hiicrelerinin katmanlar1 ve her katmanin rolii
Genel Yeterlilikler
e Dersin igerigine uygun yeni teknolojik gelismeleri tanitici slayt veya film izletme.
e Yariletken teknolojileri iizerinde bilgi edinme.
e Her konu sonunda problem ¢6ziimii yaptirmak.
e Bu konulara uygun olarak 6dev seti vermek.
e Konunun 6zelligine gore diger bilimlerle olan iligkilerini tartigmak.
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Degerlendirme Sistemi

Final:
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PROGRAM OGRENME CIKTILARI iLE

DERS OGRENIM CIKTILARI iLiSKiSi TABLOSU

PC1 PC2 | PC3 | PC4 | PG5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17
ocC1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
oC2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4
oC3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
OC4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
0Cs 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5

OC: Ogrenme Ciktilar1 PC: Program Ciktilari
Katki Diizeyi 1 Cok Diisiik 2 Diisiik 3 Orta 4 Yiiksek 5 Cok Yiiksek
Program Ciktilar1 ve Ilgili Dersin iliskisi
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PCO9 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17

Yarniiletkenler | 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5

Fizigi I1




